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全桥 DMOS 有刷驱动器

MX4950

特性

 宽电压供电，8V-38V
 RDS(ON)电阻为 600mΩ

 3.5A 峰值驱动输出，2A 持续输出能力

 支持欠压锁定保护

 低功耗休眠模式

 PWM 电流整流/限流/调向

 支持短路保护

 支持过温关断电路

 自动故障恢复

 宽电源电压范围：8V 至 38V
 PWM 绕组电流调节/电流限制

 耐热增强型表面贴装封装

应用范围

 打印机及办公自动化设备

 扫地机器人

 电器

 工业设备

概述

MX4950 是一款全桥 DMOS 有刷电机驱动芯片，

最大工作范围可以达±3.5A 和 38V 输入电压，用

PWM 来控制马达驱动的速度和方向。

MX4950 集成电流限制功能，该功能基于模拟输

入 VREF 以及 LSS 引脚的电压。该器件能够将电流限

制在设定电压，这可显著降低系统功耗要求，并且

无需大容量电容来维持稳定电压，尤其是在电机启

动和停转时。

MX4950 包含内部关断功能，提供过流保护、短

路保护、欠压锁定和过热保护。另外，还提供了一

种低功耗休眠模式。

订购信息

产品型号 封装 工作温度

MX4950 ESOP8 -20℃ ~ 85℃

典型应用图
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引脚排列 引脚定义

功能框图
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绝对最大额定值(TA=25℃)

注：

(1)、不同环境温度下的最大功耗计算公式为: PD=(150℃-TA)/θJA
TA表示电路工作的环境温度，θJA为封装的热阻。150℃表示电路的最高工作结温。

(2)、电路功耗的计算方法: P =I2xR
其中 P 为电路功耗，I 为持续输出电流，R 为电路的导通内阻。电路功耗 P 必须小于最大功耗 PD

(3) 、人体模型，100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。

推荐工作条件(TA=25℃)

注：

(1)、持续输出电流测试条件为：电路贴装在 PCB 上测试。

(2)、最大持续输出电流与环境温度有关系。40℃环境温度下电路最大持续电流比 25℃环境温度下小约

7%。
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电特性参数表
(TA=25℃, VBB =12V 除非另有规定)
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参数特性

PWM 控制时序图

PWM 控制真值表

注：Z 表示高阻态

IN1 IN2 10 X Vs > VREF OUT1 OUT2 功能

0 1 NO L H 反转

1 0 NO H L 正转

0 1 YES H/L L 斩波（混合衰减），反转

1 0 YES L H/L 斩波（混合衰减），正转

1 1 NO L L 刹车（慢衰减）

0 0 NO Z Z 低功耗模式，1ms 后进入低功耗待机模式
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功能描述

工作模式

MX4950 用于驱动直流电机。输出驱动器件具有

低的导通内阻，内置 N-DMOS 驱动器，具有内部同步

整流功能，用以降低系统功耗。通过具有固定关闭

时间的脉宽调制信号来控制系统电路输出电流。IN1

和 IN2 允许双线控制输入。

保护电路包括内部过温保护，以及输出短路保

护、输出对电源短路保护以及输出对地短路保护。

内置欠压锁定，通过保持输出关闭，直到器件进入

安全工作区，以防止高电源电压造成芯片损坏。

待机模式

当两个输入(INx)引脚均为低，且持续时间超过

1ms，芯片进入低功耗模式。此时芯片将关闭大多数

内部电路，包括电荷泵和 LDO。当 MX4950 离开待机

模式时，在向芯片发出任何 PWM 控制信号之前，应

允许电荷泵达到其稳定电压(最大延迟为 30us)。

内部 PWM 电流控制

一对对角线的高边和低边 DMOS 管开启时，负载

电流流过电机绕组和外部电流感应电阻 RS。当 RS

上感应到的电压等于比较器比较阈值时，电流传感

器比较器输出使 PWM 锁存器复位。系统将关闭高低

边 DMOS (混合衰减模式)。

VREF 值设定

整流的最大值是通过选择 Rsx 和 VREF 引脚

处的电压来设定的。电流限制的最大值 ITripMAX

(A) ，可通过下面公式来设定:

其中 VREF 是 VREF 管脚(V)上的输入电压，RS

是 LSS 端口上接的感应电阻(Ω)。

过流保护

内部通过电流镜来监测输出电流，以防止芯片

由于输出短路而造成损坏。如果检测到短路，芯片

将锁定故障并禁用输出。系统只能通过重新上电，

才能解除故障锁存。在过流保护事件期间，在设备

锁存之前的短时间内，输出电流可能会超过绝对最

大额定值。

关机

如果芯片温度升高到大约 160℃，全桥输出将

被关闭，直到内部温度降至 120℃以下，系统恢复

正常。内部 UVLO 功能，以防止输出驱动器在电源

电压 VBB 低于 UVLO 阈值时开启。

刹车

刹车功能是通过设定系统工作在慢衰减模式，

将两个输入置为高电平，然后其中一个半桥启用斩

波功能(详见 PWM 控制真值表)。因为可以控制

DMOS 开关在两个方向上输出电流，这种设置能有效

地消除电机生成的反电动势，只要斩波功能有效，

最大电流可以用 VBEMF/RL近似 。应注意确保在更糟

糕的制动情况下(如高速和高惯性负载)，最大输出

电流不要超过芯片的最大额定值。

同步整流

当系统内部触发同步整流功能，系统将周期性

的关断功率器件，这显著降低了功耗。当检测到零

电流时，同步整流关断，以防止负载电流反向。
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封装外形尺寸图
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